
ES2A - ES2J

SMB/DO-214AA

     
� Запассивированный стеклом переход
� Для поверхностного монтажа
� Низкопрофильный корпус
� Встроенное уменьшение деформации 
� Идеально подходит для автоматического размещения 
� Легкость выбора места на печатной плате
� Сверхбыстрое время восстановления для высокой эффективности
� Высокая температура пайки, гарантированно: 260°C  

  
в течение 10 секунд 

� Пластиковые материалы соответствуют  UL 94V-0 

    

� Корпус: Литой пластиковый
� Вывода: Покрытые припоем
� Полярность: Полосой маркируется катод 
� Вес: 0.093 грамма
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VRRM 50 100 150 200 300 400 500 600

Максимальное среднеквадратическое 
значение напряжения VRMS 35 70 105 140 210 280 350 420
Максимальное постоянное запирающее 
напряжение VDC 50 100 150 200 300 400 500 600
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2.0A Супер быстрый выпрямительный диод

Особенности

Механические данные         

Максимальные технические и электрические характеристики
    Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.
   Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 60 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.
    Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%.

Примечание: 1.  Измеряется на частоте 1.0 MГЦ и обратном постоянном напряжении 4,0 В.
2.  Обратное восстановление, условия тестирования: IF = 0.5A, IR = 1,0A, IRR= 0.25A.

Пик повторяющееся импульсное 
обратное напряжение
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Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения

Типичная емкость перехода (Прим. 1)

Типичное тепловое сопротивление

Типичное время обратного восстановления  
(Прим 2)

Максимальный постоянный обратный 
ток при номинальном постоян. 
обратном напряжении

@ TA =   25�C
@ TA = 150�C

Максимальный прямой ток импульса 
в течении 8.3 мсек. (JEDEC метод)

Максимальное падение напряжения 
на открытом диоде при прямом токе 2А tria
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2.0A Супер быстрый выпрямительный диод

Температура выводов (° C)

Рис. 1 График снижения выходного тока
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Рис . 2 – Типичные обратные характеристики 
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Рис.3 - Максимальный неповторяющийся
пиковый ударный прямой ток 
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Число циклов при 60 Гц

Рис. 5 Типичная прямая характеристика

Рис.6 Характеристика обратного времени восстановления и испытательной схемы

Рис . 4 – Типичнʘʷ ʝʤʢʦʩʪʴ ʧʝʨʝʭʦʜʘ 
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Импульсный
генератор
(Прим. 2)

Примечание :

1.  Время нарастания = 7.0  нсек. макс .  входное сопротивление = 1.0  M ом , 22  пФ .

2.  Время нарастания = 10  нсек. макс .  входное сопротивление = 50  ом .

O сциллограф

(Прим. 1)

Тестируемый
элемент

50 В DC
Примерно

1.0 ом

Длительность 
импульса=300 мксек

1% рабочий цикл

8.3 мсек одна половина 
синусоиды (JEDEC метод)

Монтаж на печ.плате с медными 
площадками 0.4"х0.4" (10х10мм)

Резистивная или 
индуктивная нагрузка

при TL=120oC
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